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摘要(译)

公开了一种LCD器件及其制造方法，其增加了具有多栅极结构的薄膜晶
体管的沟道宽度和长度（W / L）之间的裕度，其中该器件包括其中具有
多个像素的衬底区域由数据线和栅极线限定;在基板的多个像素区域中的
每个像素区域处形成的有源层;栅电极，包括多个与有源层重叠的多图
案，其间具有绝缘层;数据电极电连接到有源层，其中多图案通过补偿栅
极图案的边缘部分的图案失真而笔直地形成，并且形成有被设计为包括
多个补偿图案的栅极图案。
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